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1. Zapoznać się z danymi katalogowymi tranzystora bipolarnego. 

2. Wykorzystując przyrząd pomiarowy dokonać rozpoznania tranzystora oraz pomiaru 
współczynnika wzmocnienia prądowego β i napięć progowych złączy p-n. 

3. Narysować schemat i zestawić układ pomiarowy. 

4. Wykonać pomiary umoŜliwiające wykreślenie rodzin charakterystyk: 

a) wyjściowych IC = f (UCE) dla IB = const 

b) przejściowych IC = f (IB) dla UCE = const 

c) wejściowych UBE = f (IB) dla UCE = const     rysujemy: IB = f(UBE) dla UCE = const      

5. Na podstawie otrzymanych wyników wykreślić chrakterystyki na papierze milimetrowym. 

6. Korzystająć z charakterystyk wyznaczyć metodą graficzną i obliczyć parametry „h” : 
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7. Przedstawić algorytm rozpoznawania nieznanego tranzystora i podać własne wnioski z 
przeprowadzonego ćwiczenia.  

8. Podać wykaz przyrządów. 
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